GC n5*

Verwendung: Germanium-pnp-Niederfre-
quenz-Transistor fiir Vor- und Treiberstufen
bei Umgebungstemperaturen #a von =25 °C
bis --65°C

Standard: TGL 200-8392

Abmessungen: Baufoerm A 3/25b,
TGL 11 811

Masse ~ 08 g
Zubehérteile siehe Seite 10
Zuldssige Hochstwerte
fﬁf ﬂ’. = §5°C
-Ucso = 20V le = 165mA
-UeB0 = 10V -8 = 50mA
=Ucer = 20V Piot= 70 mW
bei Ree = 1k freitragend *

w rstand
do =10mA & = 75°C i - "

fa = 65°C Ry =< 430 —y— R = 165 —\3—
Kennwerte fiir o = 25°C -5 grd
| Min | Typ | Max MeBbedingungen
Reststréme
-iceo | 15pA | 15pA | -UcB = 6V
-lceo ' 80 uA | 600 pA | -Uce = 6V
«ICER 250 A | -Uce = 20 V, Ree = 1 k2
~leso _ 10 pA 100 pA | -Ues = 10V
Ubergangsfrequen:z
fr 500 kHz -Uce = 6 V, -Ic = 2 mA,
RauschmaB
F | 9 dB 20 dB -UcE= 1V,
| -lc = 03 mA, f = 1 kHz,

Vierpolwerte in Emitterschaltung
hitg 08 k2 | 1,3 k2 UCE = 6V,

-lc = 2mA

f = 1kHz
pe S35

n p

hete o | 20
Bestellbeispiel fiir einen Transistor Transistor GC 115 = TGL 200-8392

mit Kiihlkérper
* Produktion eingestelit

Bestell-Nr. 5801.031-02010



Verlustleistung in Abhéngigkeit von der

Umgebungstemperatur da bei verschiede-
nen Al-KiihlblechgréBen von 2 mm Stirke

(vertikale Montage, Blech ungeschwiirzt)

1 freitragend
2 mit Kiihlschelle

3, 4, 5 und 6 Kihiflache
7 idecle Wérmeableitung

Kollektor-Emitter-Spannung in Abhéingig-
keit vom BasisabschluBwiderstand

Mittlere Kennlinien fiir #a = 25 ¢C

18
Ig * Parameter [ uA
16 t 700
14 ; 650
c - 600
T 12 550
:" gg 1
8 350
£ ===
: ol 200| ¥
4 150
100
= 50
@,

0 2 4 8 8 101224 16

Y ()

£ 567

2503
1 2
200
';‘* !
& 150
a 100
50
e 10 J0 50 70 80
% (C) —
| g p— Il e
o j
§.\- 3 \ '!'_1_—"*_..”,.,.. I
by . - AT |
J [ | H“-—_—.
o mn" o) i... 1] e
8 i
16 'Lbf'w
=1y 0.2
14
12 r 015
10 8 v
8 s
ar
Ly
/ ¥
. 005
P4
o 200 600 g 200 &00
¥y (uA) b (wA) —



0* LZ | Kollektor-Reststrom als Funktion der Sperr-
schichttemperatur
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Kollektor-Reststrom als Funktion
Emitter-Reststrom als Funktion der Sperrschichttemperatur
der Sperrschichttemperatur
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